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BAUELEMENTE DER ELEKTRONIK MIT BESTATIGTER QUALITAT SIEMENS AG 14}

Bereich Bauelemente

8000 Minchen &0 , galanste. B

BAUARTSPEZIFIKATION FUR:

Konstruktions-Merkmale:

umgebungsbezsogene bipolare Tranustoren {5)

Typ  BFT
Halbleitermaterial: Silicium
Polaritat: NPN

Gehausematenal  Metall [6)

1 Mechanische Eigenschaften

(4]
Bezug auf Abmessungsempfehiungen
nach IEC 191-2: B 12 C7
national: DIN 41 876 - 18 A4
“ (JEDEC: TO - 72)
o’ “ E B g
A3 | "7 o, X Cand [v.)
_T I": ‘:ﬂ)- o
1 < X v
! L 143 ey 3
i f . pd [ ‘\c f
L 1351 i 0 } Gehiduse .
- -—--‘S,Z_Qﬁ-— !
2,540

Gewicht etv)a 04g MaBe in mm

2 Elektrische Anwendung [8)

Leistungsalasse: Aut Umgebungs-
temgeratur bezogen

Frequenzbereich. Hocntrequenz: HF

Anwendungsgebietl. Breitbandverstirker
extrem rauscharm

3 Gitebestatigungsstufen

FundL

4 Grenzwerte (nach dem System der _Absoluten Grenzwerte")

wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte im gesamten Betriebstemperaturbereich

Bezug
max 150 °C

Umgebungstemperatur Lamp T2 - 55% 4.1
Lagerungstemperatur byg o —157.?-cc 42
Kollektor-Basis-Gleichspannung bei in Ruckwiirtsrichtung -

betriebenem Kollektoruibergang und Emitterstrom Null Ucro =20 v 43
Kottektor-Emitter-Gleichspannung bei in Riickwartsrichtung -

betniebenem Kollektorubergang und Basisstrom Null Uceo = 15V 44
Emitter-Basis-Gleichspannung bei in Ruckwartsrichtung Usne, = 2.5V 45
betriebenem Emitterubergang und Kollektorstrom Null EBO :
Koilektorstrom (Gleichstrom) Ie =30mA 4.6.1
Verlustieistung in Abhéngigkeit von der Temperatur P (D) 471

Temperaturabhangigkeit der 300 -

“zuldssigen Gesamtverlustlieistung

Py, = f1); Ry, = Parameter mw
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H&chste innere Ersatzsperrschichttemperatur und Ivi = 200°C 472
Héchstwert der Verlustleistung Pia = 200mWN)in o U meﬁnﬂ;
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&ennwede Prifantorderungen siehe Abschnitt 6 -
Die folgenden Kennwerte geiten, wenn nicht anders angegeben, fir £,,,, = 25°C :
[ Bezug
—

+ Kollektor-Basis-Gleichstromverhaitnis bei Ucg = 6V und Ic =10mA ey = 30 men. 5.1

+ Transitfrequenz bei Ucg = 6V, Ic =3 A, fm = 200 MHz ,T“)-B,GGHZ mn 541

+ Kollekior-Reststrom tir Ucg =10 V., [ =0 - ’ ooy = 50 nA max. : 56

+ Kollektor-Reststrom tur Ucg =10 V I 20, tymp = 150°C Icpon =5 BA max. s7

+ Basis-Emitterspannung = Durchbruchspannung IEBO = 100 wA U(BR)EBO = 2,5 V max.
Kleinsignalkurzschlugstromverstirkung I, = 10mA; Uy = 6V; f = 1khHzjM21c = 30 min, 510
Rauschzahl bei Ucg = 6V, Ic =3 mA 511

+f= 10 MHzRg= 75 £} T :1:: gg max.
f=800 MHzRg= 60 0 2™ max.

+ Ruckwirkungskapazitat Ucg = 6V, Ic= 1mA f=1MHz —C.zng.sSpF max. 513
Wirmewiderstand zwischen der inneren Ersatzwirmequetle und Runa™ 700 acsw 515
Umgebung
Die mit + gekennzeichneten Kennwerte sind Béstandteil des Abschnittes Prif- und Me8bedingungen®.
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